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成果摘要： 

主要成果内容包括：1.成功设计了高性能256k SRAM电路，采用了冗余设计技术，设计了32个冗余列。2.成功设计了可

用于小批量大生产的1Mb MASK ROM电路。3.成功开发了4万门门海母片，建立了相应的数据库。形成了较完整的1.2微

米LSI电路的CAD环境。4.掌握了1微米高速电路全定制和半定制设计技术，完成了不同品种的13个ASIC(设计规则1.0-

1.5微米)电路设计，已具备了设计20万只晶体管逻辑电路的能力。关键技术包括：1.高速同步SRAM外围电路设计；2.

双层金属、双层多晶硅结构的SRAM存储阵列版图设计；3.SRAM采用了冗余设计技术，共设计了32个冗余列；4.4万门

门海母片开发技术；5.1兆位MASKROM总体版图设计；6.撑握了1微米高速全定制电路设计技术，集成度达20万晶体

管。专题攻关代表品种技术经济指标如下：CM2157LP 256k SRJLM电路采用1μm规则设计，该电路集成度为167万元

件，芯片面积61mm^2，主要作为SPARCRISC微处理器中的高性能高速缓冲存储器。CM2157 256k SRAM的主要性能

特点：16k×16k位同步静态随机存取存储器；时钟控制的地址锁存方式工作；宇节写入方式工作；数据入/出贮存方式；

自定时写入方式；所有输入/输出与TTL兼容，数据输出三态方式；工作电源电压+5V；最大时钟周期30ns；最大工作电

流250mA。CM23C10001兆位MASKROM电路采用标准1微米设计规则设计，该电路集成度为110万元件，芯片面积

3.64mm×4.26mm，广泛应用于微处理器的程序存贮，数据存贮，字符发生器和各类学习机、游戏机。CM23C1000主

要特点：ROM结构131072×8位；片选输入极性编程；工作电源电压+5V；最快取数时间120ns；最大工作电流

30mA；最大静态电流100μA；完全静态方式工作。中国每年需要从国外进口10几亿块集成电路，其中大容量存储器全

部从国外买进，需要花费几千万美元。MASKROM国内每年的需求量超过百万块，其中仅256k MASKROM和512k 

MASKROM需求量也在几十万块以上。该专题研究开发的1Mb MASKROM设计技术，根据市场需要，目前已扩展为一个

系列产品，包括512k MASKROM和256k MASKROM两个品种。目前国内和香港、台湾地区客户的订单总量在50万块以

上，年销售额在200万元以上。该专题开发的9145、91341电话拨号器电路国内市场超过100万块，年销售额可达到

500万元。256k SRAM的研制成功表明中国微电子技术已达到国外80年代末水平。256k SRAM使用双层金属、双层多

晶，该设计技术研究成果不仅可用于开发军用大容量高性能存储器，还可用于设计高性能VLSI，为1微米MOS大生产线

储备技术力量。MASKROM自动布码软件目前已用于开发微机及语音等电路的布码设计，取得了显著的经济效益。以上

研究成果必将得到广泛的社会效益，1.中国每年需从国外进口大量存储器，花费数亿美元，各类MASKROM国内每年的

需求量超过1000万只。2.专题开发的1Mb MASKROM电路，根据市场需要目前正扩展为一个系列品种，包括512k 

MASKROM和256k MASKROM，现已进入批量生产阶段。同时该技术目前已用于设计2Mb MASKROM和4Mb 

MASKROM两个品种，并将直接提供“908工程”批量生产，其中4Mb MASKROM，每年需求量超过500万块，收入可

超过5000万元。3.在专题开发的4万门门海母片基础上，将进一步提高用于10万门门海母片设计，满足国内军品、民品

的加工需要。4.专题全面考核了l微米高速电路设计技术，其中DSP设计技术将用于设计高性能的新一代DSP产品。L微

米设计技术将全面为“908工程”MOS大生产线服务，每年可提供30-50个品种的设计。 
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